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USB-C™ PD GaN Schnellladegerat Nano (30 W) USB-C™ PD GaN Fast Charger Nano (30 W)
| - Halbleiter mit GaN-Technologie ermdglichen schnelleres - Semiconductors with GaN technology allow for faster, more efficient
\ / und effizienteres Laden charging
,,,// - Mit Power Delivery verfigt das USB-Ladegerat Uber eine - With Power Delivery, the USB charger comes with a dynamic charging
dynamische Lademethode, die die optimale Ausgabeleistung method that identifies the optimal output power for the connected device
flr das angeschlossene Gerat ermittelt - The integrated protection electronics of the USB-C™ charger protects
- Die integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Ladegeréts sichert connected devices against overcurrent, overcharging and overheating
angeschlossene Geréate gegen Uberstrom, Uberladung und Uberhitzung
o | <
\ |
I |
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name 9oz | 02.12.2025 ahw TRA USB 30W 1 Port 1xC PD g@bqy® "
gepr:| 02.12.2025 alw GaN nano
Norm| Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change 79152, 79153
1 2 3 4 5 6 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14
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Technische Daten Specifications
Anschlisse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) Connections: Euro plug (type C, CEE 7/16)
USB-C™-PD-(Power Delivery)-Buchse USB-C™ PD (Power Delivery) socket
Eingang: 110-240 V. ™, 50/60 Hz, 1,0 A Input: 110-240 V —~~ , 50/60 Hz, 1.0 A
Ausgang: 50V ===,3,0A, 15,0 W max. oder Output: 50V ——=, 3.0A, 15.0 W max. or
9,0V ===,3,0A, 27,0 W max. oder 9.0V ===, 3.0A, 27.0 W max. or
12,0V ==, 2,5A, 30,0 W max. oder 12.0 V=——=, 2.5 A, 30.0 W max. or
15,0V =—=, 2,0 A, 30,0 W max. oder 15,0 V===, 2,0 A, 30,0 W max. oder
20,0 V===, 1,5A, 30,0 W max. oder 20,0 V===, 1,5A, 30,0 W max. oder
PPS1:5,0-11,0 V=—=, 3,0 A, 30,0 W max. oder PP‘S".' 5_0_1,1_‘0 V,_i‘ 3.0A. 30.0 Wmax. or
PPS2: 5,0-16,0 V—= , 2,0 A, 30,0 W max. PPS2: 5.0-16.0 V ’ 2 0/’4 30.0 Wm)e(lx
J Effizienz im Betrieb: 84,9 % @ Active efficiency: 84.9 % ’ ’ oo T ’
Effizienz bei Efficiency at ’ ’
geringer Last (10%): 82,9 % .
Leistungsaufnahme ﬁwlloaccjf (10%)- 62.9 %
bei Nulllast: 0,032 W o-0ad power ow
Schutzklasse: I consumption: 0.03
Schutzart: P20 Protection class: 1
Gewicht: 40,0 g Schutzart: P20
Weight: 40.0g
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name 9ez.: | 02.12.2025 alw TRAUSB 30W 1 Port 1xC PD Q@bQU(D 2/2
gepr-:| 02.12.2025 alw GaN nano
Norm| Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change 79152, 79153
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